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MEMORIA DESCRIPTIVA 

pata solicitar
P A T B N T B  D B  I N V E N C I O N  

a n
E S P A Ñ A  

por VEINTE años
a nombre de N.V. PHIUPS' (MEILAnmMRIEKEN, entidad holandesa, 

establecida en Bmaasingel 29, Eindhovsc, Holanda, por;

"DISPOSITIVO DB PUENTE DB RADIACION"

La presente invención se refiere a una fuente de radiación 
que comprende un recipiente cerrado en al cual es producida una 

descarga eláotrica en una atmósfera de gas y a un dispositivo que 
comprende una tal fuente de radiación.

Son conocidas muchas fuentes de radiaoión del tipo descrito 
en el preámbulo, que son utilizadas para una gran variedad, de fi­
nes. Algunos ejemplos de tales fuentes son las lámparas de desear 
ga a vapor de sodio, lámparas de descarga a vapor da mercurio y 
lámparas de descarga que contienen halógenos en el recipiente de 
descarga.
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Una de las propiedades da laa lámparas da descarga es que 

la descarga casi siempre debe ser estabilizada? es decir? que la 
corriente que pasa a través de la descarga debe ser limitada por 

medio de un elemento limitador de corriente? a saber? un índuo- 
^ tor? un resistor? un oapaoitor o una combinación de tales eleanm 

toe.
Otea propiedad de laa lámparas da descarga consiste en que 

ea generada una cantidad de calor bastante apreciable en el reci­

piente de descarga. Una parte de eate calor ea aprovechada a ve- 
oes para mantener una temperatura predeterminada en el recipien­

te de descarga con el fin de lograr una presión del vapor de me­

tal óptima para afectar favorablemente de esta manera la eficien­

cia y/o el flujo luminoso. Particularmente en aquellos casos en 

que la temperatura óptima en el recipiente de descarga es consi- 

1$ derablemente superior que la temperatura ambiente? por ejemplo? 

en las lámparas de sodio? que asumen una temperatura superior a 

los 200*C durante el funcionamiento normal; esto da lugar a una 

transferencia de ^alor indeseable hacia el ambiente? per ejemplo, 
a través da rayos infrarrojos. La eficacia de la radiación de 

20 la fuente luminosa es por lo tanto más baja que la que podría lg 
grarae sin estas pérdidas. Esto ha sido mejorado rodeando el re­

cipiente de descarga mediante una así llamada envoltura o tapa 

de vidrie? que refleja al menos parta de los rayos infrarrojos 

emitidos. Una envoltura tal provea una mejora considerable de la 
25 eficiencia. Usualmente la envoltura está formada por una simple 

ampolla de vidrio, pero es sabido proveer esta ampolla de una ca­
pa superficial? por ejemplo? de oro? que ofrece una reflexión ng 
jor de la radiación infrarroja. Naturalmente, esta capa debe pag 
mltir el paso Óptimo de la radiación deseada de la fuente lund- 

30 noaa y debe ser capaz de reflejar en un máximo los rayos infra-
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En una solicitud todavía no pihioada, la solicitante ha des­

crito recientemente una lámpara de descarga a vapor de sodio que

oonduotor, con el fin de lograr el proposito expuesto preeedenr- 

temente. Con un eapeeor tal qye una parte muy grande de la radia 

ción infrarroja as reflejada, el árido de estaño conductor es 

paz de dejar pasar una parte muy grande de la radiación visible.

La fuente de radiación de acuerdo con la presente inven­
ción comprende un recipiente cerrado, en el cual es producida 
una descarga eléctrica en una atmósfera gasaosa, siendo eatabi- 

lizada la referida desoarga por lo menos paroialmente mediante 
una resistencia óhmica, y se caracteriza por el hacho de que al 

menos parte de la referida resistencia consisten en una capa de 
resistencia aplicada a por lo menos una parte de una envoltura 

asooiada con la fuente de radiación, siendo la permeabilidad de 
la referida capa para la radiación visible o ultravioleta, pro­
ducida an la descarga, igual por lo menos al 50%.

La presente invención se basa en el hecho de que en una 3M  
sistencia empleada para la estabilización de la descarga, la ener 

gía eléctrica es convertida en calor. Al proveer la resistencia 

de acuerdo con la presente invención en la forma de una capa qo 

bre una envoltura de la fuente de radiación, preferentemente so 

bre más de la mitad de la superficie de la misma, al menos par­

te del caler así producido es aprovechada eficientemente, dado 
que el recipiente de descarga está alojado en este caso, por asi 
decirlo, en un h o m o  eléctrico.

Si la capa de resistencia de acuerdo oon la presente in­
vención además, refleja satisfactoriamente los rayos infrarro­

jos emitidos por el recipiente de descarga, por ejemplo en aáa^

esté provista sobre su envoltura de una capa de óxido de estaño
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de un 50%) la energía eléctrica total smninistrada es aprove- 
ohada todavía ais afielen tosente.

Si la capa de resistencia está tabicada sufi cien teniente 

cerca al área de descarga) por ejemplo si la míama as aplicada 
al recipiente de descarga, es facilitada además el encendido de 

la descarga.

Aparte de las ventajas mencionadas precedentemente, exis­

te la ventaja de que no se requiere un elemento estabilizador 
o se requiera un elemento estabilizador más pequeño en el eir^ 

cuito de alimentación fuera de la fuente de radiaoián. Sino se 

emplea elemento estabilizador extemo alguno, se obtiene una - 

fuente luminosa de estructura muy simple, que puede ser oaneo- 

tada a la red eláctrica sin la necesidad de otros medios, de - 

modo que la misma puede reemplazar fácilmente a una lámpara in<xgi 
descante.

La capa de resistencia puede ser aplicada a la pared del 

recipiente de descarga del mismo. En las fuentes luminosas en 

las cuales asta no es posible, por ejemplo debido a la tempera­
tura excesivamente elevada del recipiente de descarga, de modo 
que la capa de resistencia no podría mantenerse, por lo manos una 

ampolla puede estar provista para rodear el recipiente de dea- 

carga, siendo entonces aplicada la oapa da resistencia a uno o 

más lados de la referida ampolla. Esto ofrece una mayor posibi­
lidad de variar los valores de resistencia, dado que tales capas 
de resistencia puedan estar conectados en paralelo o en serie.

la patente británica 386.586 describa una fuente luminosa 
qua consista en una combinacián da una lámpara de descarga ga­
seosa y una hálioa Incandescente productor de luz y de calor, 
hálice que simultáneamente puede ser usado oomo resistor de es­
tabilización. De acuerdo con asta patente, la balice ineangas—
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cante puede estar alojada en el espacio de descarga. Sin em­

bargo, el oalor es generado en un área limitada y  no es distri­

buido sobre el espacio de descarga tal como ocurre ea el caso 

de la fuente, de acuerdo con la presente invención. Sin embargo, 

una fuente de calor local da por resultado una diferencia de tea 

peratura indeaeable en el espacio de deaoarga, de modo que oct# 

rre la migración de metal desde el área más caliente hacia el 

área más fría y finalmente no ea producida luz alguna en el área 

más caliente*

Para ilustrar el presente invento se dará a continuación 
una comparación para las mediciones llevada a oabo con tres lám 

paras de descarga a vapor de sodio de las estructuras mostradas 
an los dibujos en una asoala 1*2 y parcialmente en corte.

Refiriéndose a la figura 1, la referenoia 1 designa el tu 

bo de descarga, que contiene vapor de sodio y el gas de encendí 
dó convencional, es decir, un gas raro o una mezcla de gases 
ros. Este tubo de descarga 1, está dispuesto en el interior de 
una ampolla exterior evacuada 2 y ea soportado en la misma por 
loa miembros aislantes 8. El tubo de descarga 1 está provisto 

de dos electrodos 3 y 4# que están conectados a los terminales 
6 y 7 respectivamente. La referencia 9 designa un resistor in­
cluido en uno de loe alambres de alimentación.

Refiriéndose a la figura 2, la referenoia 11 designa el 
tubo de descarga que contiene el vapor de sodio y  el mismo gas 
de encendido que el tubo mostrado en la figura 1, está dispues­
ta en el interior de la ampolla 12, en el cual la adama es sopor­
tada por los miembros 18. En esta figura, les electrodos llevan 

las referencia 13 y 34 y los terminales conectares 16 y 17, reg 
pectivamente. El conductor de suministro de corriente, conecta­
do al terminal 16, incluye al resistor 19.
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Tior del tubo de descarga 11 está prevista una capa de árido de 

estaño conductor 20. Bata capa es transparente y permite el pa­
so de la parte mayor del flujo luminoso producido por la deseas 
ga. Sin embargo, la misma refleja una parte considerable de la - 

3 radiación infrarroja producida por la descarga. La capa 20 no eg 
tí conectada a electrodo alguno.

Refiriéndose a la figura 1, el tubo de descarga a vapor de 
sodio lleva la referencia 21, la ampolla exterior 22, los aleo- 

trodos son 23 y 24 y loa terminales de conexión son 26 y  27, rea 

10 pectivamente. El tubo de descarga 21 está cubierto en su lado ag 
terior por una capa delgada de óxido de estaño conductor 30, que 

posee las mismas propiedades que la capa 20 de la figura 2. En 

cada uno de sus extremos, la referida capa de Óxido da ^stañe es 
tí conectada a un miembro de contacto anular 2? y 31, respectiva 

15 mente. Estos miembros de contacto anular conectados a loe oleo—  

trodos y los terminales conectorea de modo que durante el funche 

namiento del tubo, la capa 30 y la deaoarga están conectados en 

serie.
En la Tabla que sigue a oontinuaoión, ae indican los resqí 

20 tedos de laa mediciones obtenidas con las lámparas mostradas en

las figuras 1, 2 y 3*

Eig. i Fig. 2 Fig. 3

Vign 210 Vign 210 Vign 190
25

*<R H 3 *0B 47 W-- 10 OB
*, 525 *19 210 *30 35
1 3 1 1.2 1 6.2

I*^0B m/*oB i5°

30 I^totM ^tot^
<2 8 8 8 -5 ^
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Viga designa la tensión de encendido del tubo de descarga en Volt;

la potencia absorbida por el tubo de descarga;

Wp,W^ la potencia absorbida por los resistores 9 y 19, raspeo 
tivanante;

W30 la potencia absorbida por la capa 30;

I la corriente que paaa a través del tubo de descarga en
Amperes;

*1 Bdmero de lumen emitidos por le lámpara, divididos 
por la potencia de la descarga;

de lumen emitido# por la lámpara, divididos por 

la potenoia absorbida por los resistores 9, I? y 30, res­
pectivamente.

Las mediciones se llevaron a cabo con una fuente de corrien 
te alterna de aproximadamente 820 Volt.

De una comparación de estas tres mediciones surge que con 
la lámpara de la figura 3) en la cual la capa de óxido de esta­
ño 30 está en seria oon la descarga de acuerdo con la presente 
invención, se logra una eficiencia considerablemente mayor que - 
con las lámparas mostradas en las figuras 1 y 2.

Será evidente en base de la Tabla que la tensión de encen­

dido de la lámpara de la figura 3 es inferior que la de las 1 %  

paras mostradas en laa figuras 1 y 2.

La presente solicitud que corresponde a la presentada 
en Holanda, con fecha 12 de Abril de 1.962, bajo el Mmero 
277.183, se acoge a los beneficios del artículo 51 del vigente 
Estatuto sobre Propiedad Industrial.



N O T A

Nos puntos da invención propia y nueva que se presentan 
' para que sean objeto de la presante solicitud de Patente de m -
-5 vención en BapaHa, por VEINTE aHoe, son loa siguiente!

1^.- Dispositivo de fuente de radiación que comprende un 
recipiente cerrado en el cual ea producida una descarga eléctri­
ca en una atmósfera gaseosa, descarga que ea estabilizada al me­
nos parcialmente mediante un resistor óhmico, caracterizado por 

10 el hecho de que al menos una parte del referido resistor esté - 
formada por una capa de resistencia que está aplicada a por lo 

menos una parte de una envoltura asociada con la fuente de radia­
ción, siendo la permeabilidad de la referida capa para la radia­
ción visible o ultravioleta, producida por la descarga, igual a por 

15 lo menea 50%.
23. dispositivo de fuente de radiación de acuerdo con la reivin­

dicación 1, caracterizado por el hecho de que la capa de yesiatan- 
cia cubre por lo menos $0% de la superficie de la envoltura, a la 
cual está aplicada.

20 3*.- Dispositivo de fuente de radiación de acuerdo con las
reivindicaciones 1 Ó 2, caracterizado por el hecho de que la capa 

de resistencia refleja además satisfactoriamente la radiación in­
frarroja emitida por la fuente.

43.- Dispositivo de fuente de radiación de acuerdo con la 

25 reivindicación 3, caracterizado por el hecho de que la capa de re-

^ 8 6 8 3 3
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siatencia refleja por lo menao 50% de la radiación infrarroja.

5**- Dispositivo da fuente de radiación de acuerdo con las 
reivindicaciones 1, 2, 3 ó 4, caracterizado por el hecho de que 

la capa de resistencia está soportada por la pared del recipiente 
de descarga. '

$*.- Dispositivo de fuente de radiación de acuerdo con las 
reivindicaciones 1, 2, 3 6 4? caracterizado por el hecho de que 

la capa de resistencia está aplicada a por lo menos un lado de - 
una envoltura que rodea el recipiente de descarga.

7**- Dispositivo de fuente de radiación de acuerdo coa las 
reivindicaciones 1? 2? 3? 4? 5 ó 6, caracterizado por el hecho de 
que la capa de resistencia consiste de óxido de estaHo conductor.

8".- Dispositivo de fuente de radiación de acuerdo oon las 
reivindicaciones 1, 2, 3? 4? 5? 6 o 7? caracterizado por el hecho 
de que la temperatura operativa del recipiente de descarga es su­
perior que 200*C.

$*.- Dispositivo que comprende una fuente de radiación de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones que anteceden carac­
terizado por el hecho de que la descarga y la capa de resistencia 

están eoneotadas en serie.
10".- Dispositivo de fuente de radiación.
Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, repre­

sentado en el dibujo que se aoompaSa y para los fines qua se han 

especificado.



La presente Memoria consta da diez hojaa, escritas a má­

quina por una sola cara*

MADRID, $0 &BR 19S3
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